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Instytut Technologii Materialéw Elektronicznych (ITME) wydaje trzy czasopisma naukowe, ktérych
tematyka dotyczy inzynierii materiatowej, elektroniki i fizyki ciata stalego, a w szczeg6lnosci technologii
otrzymywania nowoczesnych materialéw, ich obrébki, miernictwa oraz wykorzystania dla potrzeb elek-
troniki i innych dziedzin gospodarki:

* Materialy Elektroniczne - kwartalnik, zawierajacy artykuly problemowe, teksty wystapien pracowni-
kéw ITME na konferencjach, Biuletyn PTWK

* Prace ITME 1-2 razy w roku, zawierajace monografie, rozprawy doktorskie i habilitacyjne pracowni-
kéw ITME

* MST News Poland/Nexus Academic Newsletter - kwartalnik w jezyku angielskim, zawierajacy arty-
kuty dotyczace polskich/europejskich osiagnigé w zakresie mikrosysteméw rozumianych jako zespoty
czujnikéw przetwarzajacych wielkosci mierzone na sygnat elektryczny, uktadéw obrébki tego sygnatu
oraz wskaZznik6w lub elementéw wykonawczych (actuators). Czasopismo jest sponsorowane przez Pro-
gram Europejski NEXUS (Network of Excellence in Multifunctional Microsystems).

Osrodek Informacji Naukowej i Technicznej ITME oferuje informacj¢ ze skomputeryzowanego, bi-
bliograficznego banku danych ,,Materiaty Elektroniczne BAZA” (od 1993 r.), w postaci ,,Profili tema-
tycznych”:

1 - Krzem i przyrzady z Si
2 - Zwiazki p6tprzewodnikowe A"BY
3 - Pozostate materiaty p6tprzewodnikowe
4 - Materialy elektrooptyczne, piezoelektryczne i laserowe
5 - Nadprzewodniki wysokotemperaturowe i podloza
6 - Materialy ceramiczne. Ztacza ceramika-metal
7 - Szkla do zastosowan optycznych. Swiattowody
8 - Kompozyty. Materiaty stykowe. Spoiwa i stopy metaliczne
9 - Pasty do uktad6w hybrydowych
10 - Metalizacja. Czyste metale. Stopy amorficzne. Uktady wielowarstwowe metaliczne
11 - Pétprzewodnikowe przyrzady mikrofalowe i uktady scalone
12 - Przyrzady z akustyczng falag powierzchniowg
13 - Czujniki
14 - Fotolitografia. Jonolitografia. Elektronolitografia. Maski

Profile tematyczne: 14-16 razy rocznie, w cyklu 3-tygodniowym, udostgpniane sg poczta elektronicz-
ng lub w formie wydruku komputerowego.

Wydawnictwa informacyjne Osrodka:

* Wykaz Nabytk6éw Biblioteki ITME

* Wykaz Czasopism gromadzonych w ITME

* Current Contents (odbitki kserograficzne spis6w tresci czasopism wytypowanych przez uzytkow-
nikéw)

Osrodek oferuje réwniez: wykonywanie odbitek kserograficznych, wypozyczenia migdzybiblioteczne.

Szczeg6lowe informacje i zam6wienia na okreslone pozycje kierowaé nalezy pod adresem: Instytut
Technologii Materiatéw Elektronicznych DS-3 Osrodek INT, ul. W6lczyriska 133, 01-919 Warszawa 118,
skr. poczt. 39, tel. 835-30-41/49 w. 108, 129, 425, tlx 825031 itme pl, fax (+48 22) 834-90-03, E- mail:
itme4 @atos.warman.com.pl lub jabrze_e@sp.itme.edu.pl

Ponadto ITME wydaje:

*** Katalogi i karty katalogowe technologii, materialéw, wyrobéw i uslug
Informacje: tel. 834-97-30, fax: 834-90-03, tlx 825031 itme pl. E-mail: itme @atos.warman.com.pl
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KRONIKA ITME

W KONKURSIE MISTRZ TECHNIKI WARSZAWA 1998

Przyznano nagrodg¢ II stopnia Rady Stotecznej Naczelnej Organizacji Techniczne;j
zespotowi w sktadzie:

inz. Kazimierz Kaliszuk - ITME, kierownik zespotu
mgr inz. Witold Bucholc - ITME

inz. Ludwik Zielinski - ZAE, "WOLTAN", L6dZ
techn. Janusz Kiss - ZAE "WOLTAN", L6dZ

prof.dr hab. inz. Eugeniusz Walczuk - Instytut Aparatéw Elektrycznych
Politechniki L.6dzkiej oraz ITME
mgr inz. Jerzy Jakubowski - Zaktad Inzynierii Spajania

Politechniki Warszawskie;j

Za

ODPORNY NA SCZEPIANIE SYSTEM ZESTYKOWY
ROZRUSZNIKA GBT TRAMWAJU MIEJSKIEGO
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P BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA
WZROSTU KRYSZTALOW (PTWK) nr 11
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PROTOKOL Z POSIEDZENIA
ZARZADU POLSKIEGO TOWARZYSTWA WZROSTU
KRYSZTALOW W INSTYTUCIE TECHNOLOGII
PROZNIOWEJ] WARSZAWA 17.04.1998 R.

1. Powitanie uczestnikow Posiedzenia przez Dyrektora ITP doc. Czestawa
R Kiliszka oraz przez gospodarza spotkania, Prezesa PTWK prof. Mariana Hermana.

2. Przyjecie porzadku obrad. Jednogtosnie postanowiono doda¢ punkty 4a i 4b
poswigcone dyskusji nad sprawg przygotowania na Walne Zebranie propozycji zmian
w Statucie PTWK.

3. Jednogtosnie przyjeto protok6t poprzedniego Zebrania Zarzadu, odbytego w
dniu 29.09.1997 r. w Lublinie.

4. Prof. M.Herman przedstawit projekt sprawozdania Zarzadu z dziatalnosci w
okresie kadencji 1995 - 1998. UsciSlono dane z pkt. 2e oraz 2f dot. wydawnictw
powiazanych z dziatalnoscia PTWK oraz oméwiono propozycje rozsytania Biuletynu
PTWK przez Internet (wylacznie lub réwnolegle z drukiem). Jako pkt. 3e postano-
wiono doda¢ informacje o zorganizowaniu w Katowicach pokazéw dydaktycznych
dla szkét Srednich (m.in. krysztaty wypozyczone z ITME), pod patronatem Sekcji
Krysztatéw Objetosciowych.

Ad 4. Postanowiono, aby skarbnik PTWK sporzadzit na koniec kadencji zestawienie
obejmujace stan ptatnosci sktadek, jako zatacznik do sprawozdania finansowego.

Ad 7. Przedyskutowano sprawe przeniesienia siedziby PTWK do ITME, co wiazato-
by si¢ z koniecznoscig zmian w Statucie PTWK. Zarzad przyjat w formie uchwaty pro-
pozycje dokonania nastepujacych zmian w Statucie PTWK:

a) Miejsce rejestracji nalezy zmieni¢ na Warszawe, za$ dla utatwienia operacji ban-
kowych ustali¢, by wszelkie dyspozycje finansowe potwierdza¢ podpisami dwéch spo-
§réd trzech cztonkéw Zarzadu PTWK (prezesa, sekretarza i skarbnika).

b) Nalezy umozliwi¢ Zarzadowi dokooptowywanie do swojego sktadu nowych czton-
kéw Zarzadu (po sprawdzeniu, czy ustawa - prawo o stowarzyszeniach dopuszcza taka
mozliwo$¢) np. Przewodniczacego Sekcji Informacyjnej, czy tez dodatkowego czion-
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Biuletyn PTWK nr 11

ka Zarzadu, wspomagajacego kazdorazowo aktualnego prezesa (pochodzacego z sie-
dziby prezesa).

5. W ramach dyskusji nad planem ramowym V Konferencji Wzrostu Krysztalow
potaczonej z Walnym Zgromadzeniem PTWK postanowiono, ze w niedzielg
10.05.1998r., w godz. 19.00 do 20.00 odbeda sie zebrania poszczegdlnych Sekcji
potaczone z wyborami do nowych wiladz sekcyjnych. Ustalono, ze zawiadomienia
cztonkéw poszczegdlnych sekcji w tej sprawie wysla ich przewodniczacy, acznie z
programem zebran zawierajacym m.in. nastgpujace punkty: sprawozdanie z dziafal-
nosci sekcji, wybory witadz sekcji oraz wolne wnioski. Dla czlonkéw sekcji, ktorzy
chcieliby wziag¢ udziat jedynie w zebraniach sekcyjnych (nie bgdac uczestnikami
Konferencji), prof. K. Sangwal moze zapewni¢ mozliwo$¢ skorzystania z jednego
noclegu, pod warunkiem wczesniejszego zgltoszenia.

Ustalono, ze prof. K. Sangwal, jako gospodarz Konferencji, ustali przewodnicza-
cych poszczegdlnych sesji i usci§li warunki sktadania materiatéw do druku.

6. Sekretarz PTWK, dr A. Olech, w zastgpstwie nieobecnego skarbnika PTWK,
dr B. Borzgckiej-Prokop, przedstawit sprawozdanie finansowe Zarzadu za ostatni
rok, a takze za cala uptywajaca kadencje¢ oraz raport o stanie wplat sktadek czton-
kowskich.

7. Obecna na Zebraniu dr E. Talik - przewodniczaca Komisji Rewizyjnej PTWK,
po zapoznaniu si¢ z materiatami sprawozdawczymi Zarzadu nie wniosta zadnych
zastrzezen (w szczegdlnosci nie stwierdzita zadnych uchybien w przedstawionym
sprawozdaniu finansowym). Dr E.Talik zaproponowata aby, z uwagi na jej nieobec-
no$¢ na Walnym Zebraniu PTWK, pozostali cztonkowie Komisji Rewizyjnej, po
przesledzeniu sprawozdan w ich ostatecznej wersji, przedstawili stanowisko Komisji
na forum Zgromadzenia. Zaproponowano rowniez, aby sprawozdania Zarzadu posze-
rzy¢ o wykazy publikacji cztonkéw poszczegdlnych sekcji PTWK, zwiazanych z
tematyka prac danej sekcji (ksigzki, wydawnictwa konferencyjne, artykuty z czasopism).

8. Prof. A. Pajaczkowska poinformowata o dotychczasowych wynikach prac
Komisji Wspélnej PTWK i PTF, zajmujacej si¢ sprawg prof. Jana Czochralskiego. W
najblizszym czasie odbgdzie si¢ w Warszawie, w Patacu Staszica, zebranie poswigco-
ne postaci prof. J. Czochralskiego. Réwniez wiadze samorzadowe Kcyni (miejsca
urodzenia prof. J. Czochralskiego) w czerwcu 1998 r. organizujag sympozjum poswie-
cone postaci Swiatowej stawy uczonemu, pochodzacemu z Ziemi Patuckie;.

9. Dyskusj¢ nad ufundowaniem nagrody im. J.Czochralskiego, postanowiono
odtozy¢ do zakonczenia prac ww. Komisji Wspdlne;.

10. Omoéwiono biezace informacje otrzymane od zaprzyjaznionych srodowisk
krystalograficznych. Z zalem przyjeto wiadomosé, ze projekt Eurocryst nie bedzie
realizowany. Prof. A. Pajaczkowska przedstawita plany wspotorganizacji konferencji
mi¢dzynarodowej w Berlinie w 1999 r.

Protokotowat Sekretarz PTWK
(-) dr Andrzej Olech

65



Biuletyn PTWK Nr 11

SPRAWOZDANIE
ZARZADU POLSKIEGO TOWARZYSTWA WZROSTU
KRYSZTALOW Z DZIALALNOSCI W OKRESIE
KADENCJI 23 MAJA 1995 - 10 MAJA 1998 R.
(projekt)

1. Wprowadzenie

Zarzad PTWK wybrany na Walnym Zebraniu Czionkéw (WZCz) w dniu 23 maja
1995 roku w Krakowie pracowat w okresie swej kadencji w nastgpujacym sktadzie:

Prof. dr hab. inz. Marian A. Herman - Prezes
Prof. dr hab. Stanistaw Hodorowicz - Eks-Prezes

Prof. dr hab. Keshra Sangwal - Eks-Prezes (Prezes-elekt)

Dr Andrzej Olech - Sekretarz

Dr Barbara Borzg¢cka-Prokop - Skarbnik

Prof. dr hab. Anna Pajaczkowska - Przewodniczaca Sekcji Krysztatéw Objeto-
Sciowych

Prof. dr hab. Maciej Oszwatdowski - Przewodniczacy Sekcji Mikrostruktur
Krystalicznych

Prof. dr hab. Tadeusz Lukasiewicz - Redaktor Biuletynu PTWK

Prof. dr hab. J6zef Zmija - Animator Sekcji Krysztatéw Ciektych i
Molekularnych (w organizacji)

Prof. dr hab. Andrzej Kisiel - Animator Sekcji Charakteryzacji Krysztatow

(zrezygnowat w potowie kadencji)

W swym wystapieniu programowym Prezes Zarzadu przedstawit na Walnym
Zebraniu nastgpujace propozycje dotyczace dziatalnosci PTWK w okresie kadencji
1995-1998:

- aktywacja sekcji: informacje o PTWK w PTF oraz wsréd "elektronikéw", itp.,

- wybranie animatoréw sekcji (w mys$l zreformowanego Statutu PTWK),

- wprowadzenie zwyczaju konkursu prac magisterskich i ew. doktorskich,

- powotanie instytucji cztonka wspierajacego (oséb prawnych i fizycznych, np.
ze sktadka 300 zt rocznie),

- dostarczanie wydawnictwa Materialy Elektroniczne dla czlonkéw PTWK, a
takze sporzadzenie ulotki reklamowej o PTWK (w jez. angielskim) w celu pozyski-
wania cztonkéw zagranicznych,

- finalizacja konkursu na znaczek PTWK

- zwolanie nastgpnego Walnego Zgromadzenia PTWK za okoto rok, tzn. w
koficu 1999 r.,

- wybranie sekretarza i skarbnika PTWK dziatajacych w stalej siedzibie Zarzadu
Gtéwnego. tj. w Krakowie.
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W chwili rozpoczgcia dziatalnosci nowego Zarzadu, PTWK zrzeszato w swych
szeregach 71 cztonkéw.

2. Efekty dziatalnosci ustepujacego Zarzadu PTWK

W okresie kadencji ustgpujacego Zarzadu dokonaty sie nastepujace istotne zmia-
ny w Towarzystwie:

a) zostaly zorganizowane dwie specjalistyczne sekcje naukowe, ktére rozpoczety
swg dziatalno§¢ w wyniku odpowiednich uchwat na zebraniach zatozycielskich. Sek-
cja Krysztaléw Objetosciowych powstata w dniu 7 lutego 1996 r. w Warszawie.
Zostata ona zorganizowana przez prof. Ann¢ Pajaczkowska, ktéra zostata wybrana
jej Przewodniczacg. Sekcja Mikrostruktur Krystalicznych powstata w dniu 18 kwiet-
nia 1996 r. w Poznaniu. Zostata ona zorganizowana przez prof. Macieja Oszwatdow-
skiego, ktéry zostat wybrany jej Przewodniczacym.

b) Uchwalony przez Walne Zebranie w maju 1995 r. nowy Statut PTWK nabrat
mocy prawnej, w wyniku Postanowienia z dnia 9 wrzesnia 1996 r. Sadu Wojew6dz-
kiego w Krakowie, Wydz. I Cywilny. Statut ten jest aktualnie obowigzujaca norma
prawna, regulujaca zasady organizacji i dziatalnosci PTWK.

¢) W celu znacznego usprawnienia formalnych zasad reprezentowania Towarzy-
stwa na zewnatrz, a w szczeg6lnosci zasad sktadania wzoréw podpiséw przez repre-
zentantow Towarzystwa na dokumentach bankowych dotyczacych operacji finanso-
wych na koncie bankowym PTWK, w Banku prowadzacym to konto, Zarzad podjat
w dniu 5 marca 1997 r. uchwale stwierdzajaca, ze:

"Do reprezentowania PTWK na zewnqtrz, a w szczegolnosci do ztozenia wzoréw swo-
ich podpiséw na koncie bankowym PTWK w Banku Przemystowo-Handlowym S.A.
zostajq upowaznieni nastepujgcy cztonkowie Zarzqdu:

prof. Marian A. Herman - Prezes
dr Andrzej Olech - Sekretarz
dr Barbara Borz¢cka-Prokop - Skarbnik".

Jednoczesnie Zarzad PTWK ustalit, ze dla waznosci dyspozycji wymagane beda
kazdorazowo podpisy dwoéch z ww. trzech cztonkéw Zarzadu.

Uchwata niniejsza uelastycznia ustalenia § 35 Statutu, wedtug ktérego potrzebne
sa podpisy trzech czlonkéw Zarzadu, tzn. Prezesa, jednego z wiceprezes6w oraz
Skarbnika.

d) Informacja o PTWK opracowana przez Zarzad zostata zamieszczona w nowej
edycji Informatora Nauki Polskiej - 1998 w dziale: Towarzystwa i Stowarzyszenia
Specjalistyczne oraz Zawodowe, w grupie: Nauki Matematyczno-Fizyczne i Che-
miczne.

e) W okresie kadencji 1995-1998 PTWK zorganizowato trzy kilkudniowe konfe-
rencje naukowe:

1. International Conference on Substrate Crystals and HTSC Films (ICSC-F'96),
Jaszowiec, wrzesieni 1996 r. Organizator: prof. Anna Pajaczkowska
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2. National Symposium on Crystalline Microstructures, Poznan, lipiec 1997 r.
Organizator: prof. Maciej Oszwaldowski

3. Vth Polish Conference on Crystal Growth, Lublin/Nateczéw, maj 1998 r. Organi-
zator: prof. Keshra Sangwal.

oraz jednodniowe sympozjum naukowe:

II-gie Krajowe Sympozjum PTWK, Sekcji Krysztatéw ObjetosSciowych, Warszawa,
czerwiec 1997 r. Organizator: prof. Anna Pajaczkowska, ktérych materiaty ukazaty
sie w formie zbioréw streszczen prezentowanych referatéw i komunikatow.

f) W czasopismie "Materialy Elektroniczne" wydawanym przez Instytut Techno-
logii Materiatéw Elektronicznych w Warszawie, ukazato si¢ pie¢ wydan Biuletynu
PTWK redagowanego przez prof. dr hab. Tadeusza Lukasiewicza. W Biuletynach
tych zamieszczone byty najwazniejsze dane dotyczace dziatalnosci PTWK, w tym:

Biuletyn PTWK nr 5 (Materiaty Elektroniczne 1995 nr 3, s. 84-87)

Protokét z Walnego Zebrania PTWK w Krakowie, Statut PTWK, deklaracja
cztonkowska.

Biuletyn PTWK nr 6 (Materiaty Elektroniczne 1995 nr 4, s. 82-86)

Protokét z Zebrania Zarzadu z 27.10.1995 r. w Warszawie,
Lista cztonkéw Zarzadu PTWK z adresami.
Biuletyn PTWK nr 7 (Materiaty Elektroniczne 1996 nr 1, s. 55-56)
Protokét z Zebrania Zarzadu PTWK z 7.02.1996 r. w Warszawie.
Biuletyn PTWK nr 8 (Materiaty Elektroniczne 1997 nr 2, s. 65-73)
Informacja o PTWK dla Informatora Nauki Polskie;.
Protokét z Zebrania Zarzadu PTWK z dnia 19.03.1997 r. w Warszawie
Sprawozdania z konferencji miedzynarodowych.
Biuletyn PTWK nr 9 (Materiaty Elektroniczne 1997 nr 3, s. 52-57)
Protokét z II Krajowego Sympozjum Sekcji Krysztatéw Objetosciowych
z 30.06.1997 r. wraz ze streszczeniami wygloszonych wyktadow.

3. Dzialania zewnetrzne Zarzadu PTWK

a) W nawiagzaniu do dyskusji na temat ustanowienia nagrody im. Jana Czochral-
skiego prowadzonej na Walnym Zebraniu Czionkéw PTWK w Krakowie, zostat
przygotowany regulamin oraz plakat reklamujacy t¢ nagrod¢. Opracowania te zostaty
wykonane przez prof. Tadeusza Lukasiewicza. W trakcie prac przygotowawczych do
przeprowadzenia pierwszego konkursu w 1996 r. okazalo si¢, ze istniejg pewne
istotne zastrzezenia Srodowiska naukowcéw z Politechniki Warszawskiej, dotyczace
sylwetki patrona tego konkursu. W konsekwencji Zarzad zdecydowat si¢ wstrzymac
organizacj¢ konkursu do momentu jednoznacznego wyjasnienia wszystkich aspektow
tej sprawy.

Z inicjatywy Zarzadu PTWK, na wniosek Prezesa PTWK skierowany do Prezesa
Polskiego Towarzystwa Fizycznego, prof. Ireneusza Strzatkowskiego, zostata powo-
tana przez oba Towarzystwa Komisja mieszana ds. wyjasnienia wszystkich aspektow
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dziatalnosci prof. Jana Czochralskiego w Warszawie. W skad Komisji z ramienia
PTWK wchodzja:

prof. Anna Pajaczkowska

prof. J6zef Zmija

dr Pawet Tomaszewski.

Komisja rozpoczeta dziatalno$§¢ w koncu roku 1997.

b) Zarzad PTWK wtaczyt si¢ réwniez do akcji wyborczej wiadz Swiatowej
Organizacji Wzrostu Krysztatéw dotyczacej kadencji tych witadz w latach
1998-2001. W marcu 1998 r., po przeprowadzeniu sondazu opinii cztonkéw Zarzadu,
Prezes przekazat na adres prof. Stringfellowa w USA glos "tak” PTWK na zapropo-
nowang liste¢ kandydatéw przedstawiong przez komisj¢ wyborcza tej Organizacji.

¢) Z okazji Jubileuszu 70-lecia urodzin cztonka honorowego PTWK prof.dr hab.
Kazimierza Lukaszewicza, Przewodniczacego Komitetu Krystalografii PAN, Prezes
PTWK skierowat do Jubilata oficjalny list gratulacyjny PTWK.

d) Inne dziatania zewnetrzne Zarzadu dotyczyly szeregu réznych spraw bieza-
cych, jakie pojawity si¢ w czasie trwania jego kadencji.

4. Sprawozdanie finansowe Zarzadu za okres kadencji 1995-1998.
5. Sprawozdanie Sekcji Krysztatow Objetosciowych.
6. Sprawozdanie Sekcji Mikrostruktur Krystalicznych.

7. Whioski ustepujacego Zarzadu PTWK do nowego Zarzadu, na jego
kadencje¢ w latach 1998-2001.

Prof. dr hab. Marian Herman jako ustepujqcy prezes Polskiego Towarzystwa Wzrostu
Krysztatow przestat do Prezydenta Mig¢dzynarodowej Organizacji Wzrostu Krysztatow
prof. T.Nishinagi sprawozdanie = dziatalnosci PTWK w okresie 1995-1998 nastepujq-
cej tresci:

P POLISH CRYSTAL GROWTH SOCIETY
K

REPORT
OF THE POLISH CRYSTAL GROWTH SOCIETY
ON ITS ACTIVITIES IN PERIOD 1995-1998

The Board of Officers which ruled the Polish Crystal Growth Society (PCGS) in
the past three years was elected by the General Assembly of the Society in Cracow
on May 23, 1995. The four main positions in the Board were held by:
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prof. Marian A. Herman - President
prof. Stanistaw Hodorowicz - Past-President
prof. Keshra Sangwal - President-Elect
dr Andrzej Olech - Secretary.

At that time there existed no thematical divisions of the Society Consequently,
the activities of the Society were concentrated on the general subjects of the growth
and characterization of bulk crystals, only. However, the elected Board was put
under the obligation by the decision of the General Assembly to organize four
thematical divisions devoted to the most important topics of the crystal growth
science and technics.

As the first, the Bulk Crystal Division (BCD) was organized in February 1996 by
Prof. Anna Pajaczkowska, who was elected by the members of this division to be the
Head of the division. Following this, the Division of Crystalline Microstructures
(DCM) was organized in April 1996 by Prof. Maciej Oszwatdowski, who was
elected to the position of the Head of the division. The main profiles of these
divisions, their scientific and technical interests, correspond to the profiles of two
international journals, i.e., the J.Crystal Growth for the DBC, and the Thin Solid
Films for the DCM.

Consequently, the activities of the PCGS were defined to a large extent by the
activities of the Divisions of the Society, which include:

a) organization of scientific meetings (conferences, symposia), with subsequent
publication of Proceedings Volumes,

b) extension of the list of members of the Society by inviting, so far, non-
members to the scientific events organized by the Divisions.

The results for the past three years are as follows:

A. The Division of Bulk Crystals organized:
1. The International Conference on Substrate Crystals and HTSC Films ICSCF'96

Jaszowiec, Poland, September 1996 - Organizer: Prof. A.Pajaczkowska, parti-
cipants: near 150, proceedings Acta Physica Polonica A, vol. 92, no 1, 1997

2. IV" International Conference on Intermolecular Interactions in Matter (IC IIM),
Sobieszewo, Poland, September 1997 - Organizers: Prof. K.Sangwal and Prof.
0.Gzowski, participants: over 60, proceedings: Proceedings Volume of the IVth
IC IIM, Sobieszewo 1997, Publ. House, Lublin Technical University, Lublin 1997

3. II™ Polish Symposium on Bulk Crystals, Warsaw, June 1997 (one day meeting

without proceedings), participants: over 40, Organizer: Prof. A.Pajaczkowska.
B. The Division of Crystalline Microstructures organized:

1. National Symposium on Crystalline Microstructures (with international parti-
cipation), Poznan, July 1997, Organizer: Prof. M. Oszwatdowski, participants:
over 100, proceedings: Molecular Physics Reports, May, 1998, published by
the Institute of Molecular Physics, Polish Academy of Sciences, Poznaf.
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C. The Society as a whole organization has:

a. participated as co-organizer in the Scientific Session: "In memory of Prof. Jan
Czochralski" on the occasion on of the 45th aniversary of his death (1953), The
Warsaw Scientific Society, Warsaw, June 1998.

b. organized the V" Polish Crystal Growth Conference, with international parti-
cipation, Nateczéw, May 1998. Organizer: Prof. K.Sangwal, participants: 85,
Proceedings: in preparation for the journal "Crystal Research and Technology"
(Germany).

The PCGS publishes regularly its Bulletins, as special parts of the Polish Journal
"Materiaty Elektroniczne" (Electronic Materials). In the period 1995 - 1998 six is-
sues were published. The Bulletins are distributed among the members of the Socie-
ty. Each of the issues is devoted to current activities of the Board of Officers and the
Society as the whole. The Editor of the Bulletins is Prof. Tadeusz Lukasiewicz.

During the General Assembly of the PCGS held in Nateczéw in May 1998 the
Board of Officers has been changed. Since May 11, 1998 the following persons have
been elected for the main positions in the Board ruling the PCGS for the period
1998 - 2001:

Prof. Keshra Sangwal - President, and the representative of the PCGS to the IOCG,

Prof. Marian A.Herman - Past - President,

Prof. Anna Pajaczkowska - President - Elect,

Prof. Wiadystaw Piekarczyk - Head of the Division of Bulk Crystals,

Prof. Maciej Oszwatdowski - Head of the Division of Crystalline Microstructures,
Prof. Stanistaw Klosowicz - Head of the Division of Molecular and Liquid Crystals,
Prof. Tadeusz Lukasiewicz - Secretary.

Just after the General Assembly, the third division of the PCGS was organized.
This is the Division of Molecular and Liquid Crystals (DMLC).
The current number of members of the PCGS is slightly over 110.

Prof. Marian A.Herman
Past-President of the PCG

PROTOKOL Z ZEBRANIA SEKCJI WZROSTU
KRYSZTALOW OBJETOSCIOWYCH, POLSKIEGO
TOWARZYSTWA WZROSTU KRYSZTALOW
NALECZOW 10.05.1998 R.

Zebranie Sekcji Wzrostu Krysztatéow Objetosciowych zostato zorganizowane w
czasie trwania Polskiej Konferencji Wzrostu Krysztatéw (PCCG-V) w Natgczowie.
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Zebranie rozpoczeta prof. A. Pajaczkowska (Przewodniczaca Sekcji Krysztatow
Objetosciowych PTWK) powitaniem przybytych cztonkéw PTWK oraz odczytaniem
planu zebrania. Punktem pierwszym bylo zreferowanie dziatalnosci Sekcji w okresie
luty 1996 - kwiecieni 1998.

Dalsza czg$¢ zebrania poprowadzit prof. Zygmunt Wokulski jednogitosnie wybra-
ny na przewodniczacego zebrania. Nastgpnym punktem programu byly wybory prze-
wodniczacego i wiceprzewodniczacego Sekcji. Jednogiosnie zostata wybrana komi-
sja skrutacyjna w sktadzie: mgr D.Kasprowicz i dr Andrzej Olech. Zgtoszono trzy
kandydatury na przewodniczacego i wiceprzewodniczacego Sekcji: dr S. Krukowski,
prof. Wiestaw Sadowski, prof. Wiadystaw Piekarczyk.

W trakcie gdy komisja skrutacyjna liczyta glosy byt czas na wolne wnioski. Prof.
W.Sadowski zapytat si¢, czy jest sens rozbija¢ PTWK na sekcje?. Odpowiadata na
pytania prof. A.Pajaczkowska.

W zebraniu wyborczym wzigto udziat 25 oséb. Oddano 23 glosy, w tym jeden
niewazny, a 22 wazne. Na kartkach wyborczych mozna bylo wpisa¢ jedno lub dwa
nazwiska. Rozklad gloséw byt nastgpujacy:

dr S. Krukowski 15
prof. Wiestaw Sadowski 11
prof. Wiadystaw Piekarczyk 17

Zgodnie z przyznang liczbg gloséw prof. W.Piekarczyk zostat przewodniczacym
Sekcji Krysztatéw Objetosciowych PTWK, a dr S.Krukowski wiceprzewodniczacym.
Po wyborach miaty miejsce gratulacje oraz wypowiedZ nowo wybranego przewodni-
czacego. Na sekretarza sekcji prof. W.Piekarczyk powotat dr Krzysztofa Graszg.

Wolne wnioski.

« dr S.Krukowski zaproponowat, zeby zorganizowac elektroniczne forum dyskusyjne,

« prof. Z.Wokulski poruszyt sprawe¢ utworzenia strony PTWK w Internecie,

« dr S.Krukowski wnioskowat, aby w Internecie ukazywata si¢ informacja o kazdej
publikacji cztonkéw PTWK,

e prof. W.Sadowski zaproponowat, zeby Zarzad PTWK posiadat informacje o tym,
czym si¢ zajmuja czlonkowie PTWK, zeby wiadomo byto do kogo si¢ zwrdcic,

e dr A.Olech prosit o uregulowanie sktadek.

Po wolnych wnioskach prof.A.Pajaczkowska w kilku stowach opowiedziata o
Sesji Naukowej z okazji 45-rocznicy $mierci prof. J.Czochralskiego, Sesja odbyta si¢
w maju. Poinformowata réwniez o dziatalnosci komisji do spraw Czochralskiego,
ktérej przewodniczacym jest prof. Henryk Szymczak, a sekretarzem prof. A. Pajacz-
kowska. Kolejna informacja dotyczyta Sesji Naukowej w Kcyni - rodzinnym miescie
prof. J. Czochralskiego, termin jej wyznaczono na 6 czerwca 1998 r. Do wygloszenia
wyktadow zaproszeni zostali: dr Pawet Tomaszewski oraz prof. A. Pajaczkowska. Z
Komitetem Organizacyjnym Sesji tej wspétpracuje prof. Zbigniew Jacyna-Onyszkie-
wicz.

Protokotowata Dorota Pawlak
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SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOSCI
SEKCJI KRYSZTALOW OBJETOSCIOWYCH,
POLSKIEGO TOWARZYSTWA WZROSTU KRYSZTALOW
W OKRESIE LUTY 1996 - KWIECIEN 1998 R.

Dnia 7 lutego 1996 r. w Instytucie Technologii Materialéw Elektronicznych w
Warszawie odbyto si¢ zebranie Polskiego Towarzystwa Wzrostu Krysztatéw, zorga-
nizowane przez prof. Ann¢ Pajaczkowska - animatora Sekcji Krysztatéw Objetoscio-
wych (SKO). W trakcie zebrania odbyty si¢ wybory przewodniczacego sekcji. W
wyniku wyboréw przewodniczaca Sekcji Krysztatéw Objetosciowych zostata prof.
A.Pajaczkowska, wiceprzewodniczacym doc. dr hab. Marian Berkowski. Na sekreta-
rza powotana zostata mgr D.Pawlak. Protokét z zebrania zostal opublikowany w
kwartalniku ITME, Materiaty Elektroniczne Nr 1, 1996, T.24, Biuletyn PTWK Nr 7.

Efekty dziatalnosci SKO:

+ We wrzesniu 1996 r. w Jaszowcu odbyta si¢ International Conference on
Substrate Crystals and HTSC films, ISSC-F'96, ktorej organizatorem byta prof. A.Pa-
jaczkowska przy wspoétudziale Instytutu Technologii Materiatéw Elektronicznych w
Warszawie, Instytutu Fizyki PAN w Warszawie oraz Instytutu Wzrostu Krysztalow
w Berlinie. Materiaty z konferencji zostaty opublikowane w Acta Physica Polonica
A, 92, 1997, 1-262, a zredagowat je doc. dr hab. M.Berkowski.

* Dnia 30 czerwca 1997 r. zostato zorganizowane II Krajowe Sympozjum Sekcji
Krysztatéw Objetosciowych PTWK. Organizatorem byfa Sekcja Krysztatéw Objeto-
sciowych PTWK przy wspoétudziale Instytutu Technologii Materiatéw Elektronicz-
nych w Warszawie. W czasie Sympozjum wygtoszone zostaty cztery wyktady: prof.
Lukasza A. Turskiego (Centrum Fizyki Teoretycznej PAN i Szkota Nauk Scistych w
Warszawie), prof. Andrzeja Turosa (Instytut Technologii Materiatéw Elektronicz-
nych w Warszawie); prof. Andrzeja Mycielskiego (Instytut Fizyki PAN w Warsza-
wie); prof. Andrzeja Kisiela (Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellonskiego w Krako-
wie). W programie bylo réwniez zwiedzanie laboratoriow ITME m.in. odbyta si¢
prezentacja zarodkowania i wzrostu krysztatow objgtosciowych otrzymywanych me-
toda Czochralskiego, obserwowanych kamera video oraz uktadu do kontroli i pomia-
ru cisnienia czastkowego tlenu w procesie krystalizacji monokrysztatéw tlenkowych
Sprawozdanie z Sympozjum wraz ze streszczeniami zaproszonych referatéw zostaty
opublikowane w kwartalniku ITME, Materiaty Elektroniczne Nr 3, 1997, T.25, Biu-
letyn PTWK nr 9.

« Na Uniwessytecie Slaskim dr Ewa Talik zorganizowata pokazy krysztatow
(m.in. uzyskanych w ITME) dla studentow.

* Sekcja KO PTWK uczestniczyta w organizacji sesji naukowej, zorganizowanej
z okazji 45-rocznicy $mierci prof. Jana Czochralskiego, ktére odbyto si¢ dnia 29
kwietnia 1998 r. w Warszawie.

Liczbe cztonkéw Sekcji Krysztatow Objetosciowych szacuje si¢ na okoto 40 osob.
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Wskazéwki dla autorow
1. Redakcja czasopisma “Materialy Elektroniczne” prosi autoréw o nadsytanie artykuléw
1.1.zapisanych na nosnikach magnetycznych lub przestany e-mailem w formatach:

Tekst (edytory tekstu) Grafika
Page Maker 5.0/4.0, Word for windows 6.0-7.0, PCX, TIF, EPS, BMP,
Word Perfect 5.0/5.1, RTF (rich text format), WMF, PIC, WPG.

Grafika i tekst powinny znajdowac si¢ w odddzielnych plikach, kazdy rysunek w innym.
Pliki mogg by¢ poddane kompresji np.: ZIP, ARJ, ARC.

1.2. tekst pliku w formie wydruku powinien by¢ przystany do Redakcji.

2. Artykut powinien by¢ wydrukowany czcionkg o wysokosci 12 punktéw typograficznych,
na papierze formatu A4, jednostronnie, z marginesem 3,5 cm z lewej i 1 cm z prawej strony,
z podwdjng interlinia, w jednym egzemplarzu. Wszystkie stronice powinny by¢ numerowane.

3. Obje¢tos¢ artykutu nie powinna przekraczaé 15 stron maszynopisu lacznie z rysunkami,
tabelami i bibliografig.

4. Na marginesie tekstu nalezy zaznaczy¢ miejsca, w ktérych powinny by¢ umieszczone:
réwnania, rysunki, tabele itp.

5. Do artykutu powinny by¢ dolaczone (réwniez na dyskietce) streszczenia, w jezykach
polskim i angielskim, nie przekraczajagce 200 stéw. Tytul artykutu, podpisy pod rysunkami
i tabelami winny by¢ réwniez przettumaczone na j¢zyk angielski.

6. Na pierwszej stronie artykutu powinny znajdowac si¢ nast¢gpujace elementy: z lewej strony
u gory artykutu tytul naukowy, pelne imi¢ (imiona), nazwisko(a) autora(6w), nazwa miejsca pracy
(zaktadu, pracowni), adres pocztowy. Na srodku stronicy maszynopisu tytut artykutu.

7. Rysunki, fotografie, tablice, tabele:

7.1. na odwrocie fotografii nalezy poda¢ ich numer, nazwisko autora, pierwszy wyraz
tytutu artykutu i nazwe pliku z zalaczonej dyskietki,

7.2. podpisy do rysunkéw, fotografii, tablic, tabel oraz bibliografi¢ nalezy umieszczaé na
oddzielnych stronicach, po tekscie,

7.3. u gory kazde;j tablicy, tabeli nalezy poda¢ numer i tytul objasniajacy,

7.4. w przypadku rysunkéw, wzor6w, tablic, tabel nie bgdacych oryginalnym dorobkiem
autora(6w) nalezy zacytowac zrédto, umieszczajac je w bibliografii,

7.5. wzory nalezy numerowac kolejno cyframi arabskimi,

7.6. przyjmuje si¢, ze zataczone zdjecia i rysunki stanowig wzorzec jakosci dla ilustracji.

8. Pozycje bibliografii nalezy podawa¢ w nawiasach kwadratowych, w kolejnosci - wyste-
pujacej w tekscie.

Dla ksigzki nalezy wymieni¢ nazwisko(a) autora(6w), inicjaly imion, peiny tytul dzieta
w oryginale, miejsce wydania, wydawcg, rok, stronice np.: [1] Librant Z.: Ceramika konstruk-
cyjna w zastosowaniach elektronicznych. Warszawa: WNT 1991,126 s.

Dla artykulu nalezy poda¢ kolejno nazwisko(a) autora(6w), inicjaty imion, tytut artykutu
w oryginale, tytut czasopisma, tom, rok, numer, stronice np.: [2] Kaminski P., Strupiniski W.,
Roszkiewicz K.: Effect of substrate temperature on the concentration of point defets in vapour
phase epitaxial GaP:N,S. Journal of Crystal Growth 108,1991, 3/4, 699-709

9. Stownictwo techniczne, jednostki miar, skréty najwazniejszych oznaczeri wielkosci we
wzorach muszg by¢ zgodne z terminologig przyjeta przez Polskie Normy i Migdzynarodowy
Uktad Miar (SI).

10. Nazwy fonetyczne liter greckich lub innych oznaczeri nalezy podawa¢ w lewym mar-
ginesie.

11. Autora obowigzuje wykonanie korekty autorskiej.
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(" Przedmiotem dziatania Instytutu Technologii Materialéw Elekironicznych jest )
prowadzenie badar naukowych i prac badawczo-rozwojowych w zakresie
inzynierii materialowej, elekironiki i fizyki ciala stalego, a w szczegélnosci
technologii otrzymywania nowoczesnych materiatéw, ich obrébki, miernictwa,
efektywnego wykorzystywania w gospodarce oraz przystosowywanie wynikéw
badari i prac do wdrozen w praktyce.

Dziatalno¢ Instytutu Technologii Materiatéw Elekironicznych skupia sie w dwéch
obszarach: w pracach badawczo-rozwojowych i maloseryjnej produkii
materiatéw dla elekironiki, telekomunikacii, energetyki, rolnictwa i medycyny
oraz w pracach bodawczo-rozwoiowycL nad elementami elekironicznymi,
wylwarzanymi z tych materiatéw.

Materiatami, na ktérych koncentruje si¢ dzialalnos¢ ITME sq: materialy
péiprzewodmkowe monokrystaliczne i wurslwr epitaksjalne (Si, GaAs, GaAsP,
GaP, InP), materialy elekirooptyczne i piezoelekiryczne (YAG, CaFy, LiNbO
LiTaO3, kwarc), podloza do nadprzewodnikéw wysokofemperafurowyc:i'n
(S 04, SrlaGaO4) materialy ceramiczne (na bazie Al903 i Zr0), szkla
oplyczne i techniczne, §wnul'|owody obrazowody, maferlaly kompozytowe, pasty
(przewodzqce, izolujgce i oporowe), czyste metale, zwiqzki nieorganiczne i
rozpuszczalniki.

W ramach badari aplikacyjnych opracowywane sq w ITME: pétprzewodnikowe
przyrzqdy mikrofalowe (tra story MESFET, d|odr Schottky’ego), mikrofalowe
monolityczne uldady sculone iltry z akustycznq fa powwrzchmowq

Instytut Technologii Materialéw Eleldromcznych wydaje dwa czasopisma
navkowe: kwartalnik ,Materialy Elekironiczne”, w ktérym publikowane sq
artykuly dotyczqce zakresu dzialania Instytutu, ,Prace ITME” - zawierajqce
monogrof'ie; rozprawy doktorskie i habilitacyjne.
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